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GERMANTUM—GOLDDRAATDI ODE

filr Schalte rnnwvl‘l.l:lun.z!-n.

Mechaniasche Datemn:

Gehiuse: Allglas, JEDEC DO-T
Farbring: Katodenseite

Malangaben in mm.
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Eurzdaten:
Sperrapannung, Mittelwert Up gy = max. 6 WV
Sperrapannung , Scheitelwert Ug y = max. 100 ¥V
Durchlafstrom, Mittelwert Ip gy = max. 140 mA
Durchlafstrom, Scheitelwert IP y =~ max, 250 mA
Durchlafspannung bei I[_- = 10 mA, 35 = 25 o ['F 3 0,45 V
Sperratrem bei Up = 75 ¥, &8y = 25 °C Ig h 25 pA
Kleinsignalkapazitit bei Up = 1 ¥, f = 1 MHe C = 2 pF
Hpﬂ]’r""l:‘]’?.llwﬂlnl]“llg
beim Umschalten von Ip = 10 mA auf Up = 10 V Qg i 1,8 nis
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Absolute Gremzwerte:

Sperrspannung, Mittelwert:
Sperrspannung, Scheitelwert:

Spannungsstol in Sperrichtung:

Durchlabstrom, Mittelwert:
DurehlaBatrom, Schejitelwart:

ffherlastungs-Stromstol:

Sperrachichttemperatur:

Lagerungstemperatur:

Wirmewiderstand:

Wirmewiderstand zwischen Sperrschicht und Umgebung:

Statische Kenawerte: bei %y =
Durchlalspannung bei Ip = 0,1 mA; Up 4 0,2
bei Ip = 10 mA: Up = 0,45

bei Ip = 250 mA: Up i 1,1

Sperrstrom bei Up = 1,5 V: Ig i 2,5
bei Up = 10 V: Ip £ 4

bei Ug = 50 V: Ip ® 15

bei Uy = T5 Vs Ip & 25

bei Up = 100 V: Ip 2 100

*) AqL = 0,85 %
1] max. Dauwer €t = 1 &8

a5
2) Integrationszeit t_ . = max. 20 ms

Un av = max. TGV
Up u = max, 100 V
Up gtep = MmaX, 115 v 1)

TF AV = max., 140 mA =
IF " = max. 250 mA
ip sgop = Max. 500 my 1)
*J = @EAX. Bh “l:
fg = min, -85 "¢
g - max. B85 "¢

Rip ¢ = 0,45 grd/mW

25 °c bei 8; = 60 °C

0,15 v
*} 0,40 v
1,07 v

an pA

40 kA

3 80 rA
120 pA

300 uA
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Dynamigche Kennwerte: (bei By = 25 b))

Kleinsignalkapazitlit bei Up = 1 V, [ = 1 MH=z: C i 2 pF

Sperrverzugeladung beim Umschaltem van Ip = 10 mA

auf Up = 10 V (R = 1 kQ): Qs 9 1,8 nas
L o
e @ = Uy, -C
Oszillograf _i- . S.. o
i’ = Us :i‘::" R Z10MQ
i= <
tp = 400 ns C &/7pF y
Vi = 002 Em
i, = 2ns + - . +
' fsehr schnelle o
Diode, Q.= SpAs '
Sperrverzigerungezeit bheim Umeschaltem weon IF 10 mA
auf Up = 1 V (R = 100 2), gemessen bei ip = 1 mA (= 0,1 Ug/R): t.. = 350 ne
1 H R
Oszillogrof
Uy =Ug +IcR, -
;?.' = Enﬂ ;F R = EUS} frr -.1:
t, = 100ns C =1pF _ ] "';
Ve = 005 e=01UL/R
tr = 06 ns
' ! I,q.*
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